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Agenda

- Transistor BJT (Bipolar Junction Transistor)
- NPN
- PNP

- Modos de operacao
- Aberto, Ativo/Amplificador, Saturado

- Configuracoes

« Emissor Comum, Base Comum e Coletor Comum

- Exemplos de Polarizacao



Transistor de juncao bipolar - BJT
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NPN: Fluxo de corrente operando no modo
ativo (amplificador)
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PNP: Fluxo de corrente operando no modo
ativo (amplificador)
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Modos de operacao do transistor BJT

Mode EBJ CBJ

Cutoft Reverse Reverse
Active Forward Reverse
Saturation Forward Forward




Configuracao emissor comum e modo ativo
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Parametros a (alfa) e B (beta)

- a € arelacao entre a corrente de coletor e a corrente de
emissor

a=1I./1Ig

- B é arelacao entre a corrente de coletor e a corrente de base

B=1Ic/ 15

O Parametro 3 € definido apenas para a configuracao
Emissor Comum



Configuracoes dos transistores (npn e pnp)

Emissor Comum Base Comum Coletor Comum



Polarizacao emissor comum com corrente de
emissor constante

: Dados
|
W
£R;v‘° VCC = 12 Volts
{—XL 1B = 20 uA
B = 100
VCE = 4 volts
RE = 800 s
VBE = 0,6 volts

- Malhas I eIl
- Encontrar I Iz R¢ Rp



Calcule Rc e Ry

Dados
VCC = 25 Volts
VCE = 5 Volts
RC = 4 KR
IB = 20 uA
B = 200
VBE = 0,6 Volts
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